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Ожидается, что графен в будущем найдет широкое применение в электронике, в частности, для изготовления оптических приборов, таких как излучатели и фотодетекторы. Имеется много публикаций, посвященных исследованию графеновых фотодетекторов в оптическом и инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра. В терагерцовом диапазоне сигнал фотопроводимости в однородном графене получить не удается. Нами были изготовлены несколько структур на базе эпитаксиального графена и исследованы механизмы терагерцового отклика в таких образцах.

В докладе представлены результаты экспериментального исследования терагерцовой фотопроводимости образцов эпитаксиального графена для двух типов структур. Первая структура, имеющая форму меандра, изготовлена из однородного графена и представляет собой узкую (шириной 100 мкм или 50 мкм) и длинную (длиной 63 мм) полоску графена, размещенную на площади 3x3 мм. Вторая структура состоит из двух гребенок из графена с разным типом проводимости, вставленных друг в друга. Вдоль линии соприкосновения зубьев таких гребенок образуется протяженный р-n переход.  Измерения фотопроводимости проводились с помощью терагерцового лазера при различных частотах излучения в диапазоне от 1 ТГц до 3 ТГц. Обнаружено, что основным механизмом фотопроводимости в структурах графена является разогрев носителей заряда под действием лазерного излучения. В структурах с р-n переходом выделен резонансный фотоответ, который объясняется возбуждением плазмонов при совпадении их частоты с частотой излучения лазера.
